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. MOAALM O KAHOAUAATUMA

[pBn KaHoWaaT

1. OcHoBHU buorpadcku nogaum

Mme, cpearbe ume 1 npesume: TaTjaHa (Bacunumje) Newwmh-Bpharun
OaTtym v mjecto pohersa: 21.01.1971. roguHe, Bujeno Mosbe, LpHa Mopa
YcTaHoBe y Kojuma je 610 3anocneH:
1. YHusepsuteTy Huwy, EnekTpoHckun dakynret, og 1998. roa. go 2007. roa.
3Batba/pagHa mjecTa: MCTpaxneay, aCUCTEHT-NPUNPABHWUK U aCUCTEHT
2. YHueepsuTeTy Baroj Jlyun, EnektpoTexHuyku dpakyatet, og 2007. roa.
3Barba/pagHa mjecta: JLOUEHT/HAacTaBHMK M NPO/EKaH 3a HacTaBy

YNaHCTBO y HAYYHMM W CTPYYHMM OpraHusaumjama unm yopyxernma: IEEE, NEXUS




2. Buorpaduja, gunnome u 3Barba

OcHoBHe cTyauje
Hazne uHcTuTyumMje: EnekTpoHekm darkynteT y Huuwy
MjecTo 1 roguHa 3aspuietka: Huw, 2006. roa,.

MMocTAMNAOMCKE CTYAU|e:

Hasus uHctuTyumje: EnekTpoHcku GarkyateT vy Huwy

MjecTo 1 roguHa 3aspweTka: Huw, 2002. rog,

Hasue marucrapckor paga: @usudku 6a3upaH HOBU HE-K8U3U-CMAQUUOHAPHU Moden
bunonapHo2 MPaH3UCMOPA 30 MPUMEHE Y CUMYAAMOPUMa eaeKmpuyHUX Kona

Ya Hay4yHa/ymjeTHnuKa obnact: MukpoenekmpoHuUKa

LoKTopar:

Hazus nHctnTyunje: EnektpoHcku dakyatet y Huwy

MjecTo v roamHa 3aepueTka: Huw, 2002. roga.

Hasue guceprtauunje: HecmayuoHapHu enekmpuyHu modenu bunoaapHux u MOS
MPAaH3IUCMOPGa 3a NPUMEHE Y HOHOEACKMPOHULU

YiKa HayyHa/ymjeTHuuKa obnact: MukpoenekmpoHuKa

MpeTxoaHn n3bOpK y HacTaBHa M Hay4Ha 3Bakba (MHCTUTYLM]a, 3Batbe 1 Neproa):
EnekTpoHcku dakynTeT y Huwy, acucteHT-npunpasHumK, 2000-2002. roa.
EnekTpoHcku dakynteT y Huwy, acucteHT, 2002-2007. roa,.

EnekrpoTtexHnyku dakynteT YHusep3auTeTa y Baroj Slyum, gouenT, 2007-2012. roa.

3. HayyHa/ymjeTHMYKa AjenaTHOCT KaHAMAaTa

1. Pagosu npuje nocnearer usbopa

OpuzuHanHU Hay4yHu pad y yaconucy mehyHapoOHoz sHavaja:

1. N. Jankovi¢, T. Pesi¢, "Modeling of Strained-Si/SiGe NMOS Transistors Including DC Self-
Heating”, Solid-State Electronics, vol. 50, pp. 496-499, 2006.

2. T. Pedi¢, N. Jankovi¢, “A Compact Non-Quasi-Static MOSFET Model Based on the Equivalent
Non-Linear Transmission Line”, IEEE Transactions on Computer-Aided-Design of Integrated
Circuits and Systems, vol. 24, pp. 1550-1561, 2005.

3. N. Jankovi¢, T. Pesi¢, “Non-Quasi-Static Physics Based Circuit Model of Fully-Depleted Double-
Gate SOl MOSFET”, Solid-State Electronics, vol. 49, pp. 1086-1089, 2005.

4. N. Jankovi¢, T. Pesic, J. Karamarkovi¢, “1D Physical Based Non-Quasi Static BIT Circuit Model
Based on the Equivalent Transmission Line Analysis”, Journal of Computational Electronics, vol.
3, pp. 13-25, 2004.

5. T. Pedi¢, N. Jankovi¢, “An Analytical Model of the Inverse Base Width Modulation Effect in
SiGe Graded Heterojunction Bipolar Transistors”, Microelectronics Journal, vol.32, no. 9, pp.
713-718., 2001.

OpuzuHanHu Hay4yHU pad y Yaconucy HAYUOHAAHO2 3HaYaja:

1. T. Pedi¢, N. Jankovi¢, J. Karamarkovi¢, “3D Numerical Simulation and the Equivalent Circuit for
Electrical Modeling of Cross-shaped Hall Sensor”, Electronics, vol. 8, No. 2, pp. §-13, 2004.




2. T. Pedié, N. Jankovié, J. Karamarkovi¢, “Current Gain Frequency Characteristics of Ultra-Narrow
Base Bipolar Transistors”, Electronics, vol. 6, No. 1, pp. 30-33, 2002.

3. T. Pedi¢, N. Jankovi¢, J. Karamarkovi¢, “Distributed Parameters BJT Model for Arbitrary
Injection Level”, Electronics, vol. 4, No. 2. pp. 58-63, 2000.

Hay4yHu padosu Ha ckyny mehyHapodHo2 3HaYaja, WmammnaHu y ujeauHu:

1. E. Jovanovi¢, T. Pedi¢, N. Jankovi¢, D. Panti¢, “3D Simulation and Electrical Modelling of Cross-
Shaped Hall Sensor”, Digest of Technical Papers of 18th European Conference on Solid-State
Sensors, p2.50 (CD ROM), Rome, Italia, 2004.

2. E. Jovanovié, T. Pedi¢, D. Panti¢, “3D Simulation of Cross-Shaped Hall Sensor and Its Equivalent
Circuit Model”, Proc. of 24th International Conference on Microelectronics - MIEL, vol. 1, pp. 235-
139, Ni§, 2004.

3. T. Pedi¢, N. Jankovi¢, “Physical-Based Non-Quasi Static MOSFET Model For DC, AC and
Transient Circuit Analysis”, Proc. of 24th International Conference on Microelectronics - MIEL,
vol. 1, pp. 261-264, Ni§, 2004.

4. T. Pesi¢, N. Jankovi¢, J. Karamarkovi¢, “Modeling of the inverse base width modulation effect
in SiGe base HBT for circuit simulation”, Proc. of IV International Conference on Advanced
Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM’02, pp. 187-190, Slovakia, 2002.

5. N. Jankovi¢, T. Pedi¢, J. Karamarkovi¢, “1D Physically based non-quasi-static analog behavioral
BIT model for SPICE”, Proc. of 23rd International Conference on Microelectronics - MIEL 2002,
vol. 2, pp. 463-468, Nis, 2002.

6. T. Pedic¢, J. Karamarkovi¢, N. Jankovi¢, “All injection level transmission line model of minority
carrier transport”, Proc. of International Conference on Trends in Communications -
EUROCON’2001, vol. 2, pp. 412-415, Bratislava, Slovakia, 2001.

7. J.P. Karamarkovi¢, T.V. Pedi¢, N.D. Jankovi¢, “An Analytical Approach to Kirk Effect Modelling”,
CAS 2000 Proc. - 2000 International Semiconductor Conference - 23rd Edition, vol. 1, pp. 311-
314, Sinaia, Romania, 2000.

8. T.V. Pesi¢, T.R. Ili¢, N.D. Jankovi¢, and J.P. Karamarkovi¢, "Transient analysis of BJT using all
injection level TLEC model," Proc. of 22nd International Conference on Microelectronics - MIEL
2000, vol. 1, pp. 149-152, Nis, Yugoslavia, 2000.

g, N.D. Jankovié, T.VV. Pedi¢, and J.P. Karamarkovi¢, "Transmission line model of arbitrarily doped
base including all injection levels and Kirk effect", CAS'98 Proceedings - International
Semiconductor Conference - 21st Edition, vol. 2, pp. 383-386, Sinaia, Romania, 1998.

HayuHu padosu Ha CKyny HAYUOHAAHO2 3HAYAJA, WMAMNAHU Y WjeauHU:

1. S. Risti¢, T. Pesi¢, “Induktivnost jednoslojnih cilindri¢nih kalemova®, Zbornik radova 50.
konferencije za ETRAN, sveska 4, str. 111-112, Beograd, 2006.

2. S. Risti¢, D. Panti¢, T. PeSi¢, “lzrazi za superponirane naizmenitne napone i struje kod
polarizovanih aluminijumskih elektrolitskih kondenzatora®, Zbornik radova 49. konferencije za
ETRAN, sveska 4, str. 112-114, Budva, 2005.

3. T. Pedi¢, N. Jankovié, “Vainost primene preciznog nestacionarnog MOSFET modela za
simulaciju CMOS analognih integrisanih kola”, Zbornik radova 49. konferencije za ETRAN, sveska
4, str. 133-136, Budva, 2005.




4. T. Pesic¢, N. Jankovi¢, “Fizicki-baziran elektri¢ni model potpuno osiromasenog SOl MOSFET-a“,
Zbornik radova 48. konferencije za ETRAN, sveska 4, str. 117-120, Cacak, 2004.

5. E. Jovanovi¢, D. Panti¢, T. Pesi¢, B. Pesdi¢, D. Panti¢, “2D | 3D simulacija poluprovodnickih
mikrokomponenata koris¢enjem TCAD softverskih paketa” Zbornik radova konferencije YU INFO
2004 (CD ROM), Kopaonik, 2004.

6. T. PeSi¢, N. Jankovi¢, “Fizicki baziran ne-kvazi-stacionarni model potpuno osiromasenog SOI
MOSFET-a sa dvostrukim gejtom”, Zbornik radova konferencije INDEL 2004, str. 24-27,
Banjaluka, Republika Srpska, 2004.

7. E. Jovanovi¢, T. Pesi¢, N. Jankovi¢, D. Panti¢, “3D numericka simulacija i ekvivalentno kolo za
elektri¢no modeliranje krstastog Holovog senzora”, Zbornik radova konferencije INDEL 2004, str.
20-23, Banjaluka, Republika Srpska, 2004.

8. T. Pedi¢, S. Risti¢, “Generalizovan Selvakumarov izraz za veliku gustinu struje manjinskih
nosilaca”, Zbornik radova 47. konferencije za ETRAN, sveska 4, str. 104-106, Herceg Novi, 2003.

9. T. Pedié, N. Jankovi¢, J. Karamarkovic, “Frekventna karakteristika strujnog pojacanja bipolarnih
tranzistora sa ultra-uskim bazama”, Zbornik radova 46. konferencije ETRAN, sveska 4, str. 134-
137, Banja Vrucica, 2002.

10. T. Pedi¢, N. Jankovi¢, J. Karamarkovi¢, “Modelovanje efekta modulacije Sirine baze SiGe
heterospojnih bipolarnih tranzistora za primene u simulatorima elektriénih kola”, Zbornik radova
konferencije INDEL 2002, str. 28-31, Banjaluka, Republika Srpska, 2002.

11. E. Jovanovi¢, D. Panti¢, T. Pedi¢, D. Panti¢, “Karakteristike VDMOS tranzistora sa super-
spojem”, Zbornik radova konferencije INDEL 2002, str. 22-24, Banjaluka, Republika Srpska, 2002.

12.7T. Pedi¢, N. Jankovi¢, J. Karamarkovic¢, “Faktor idealnosti kolektorske struje kod heterospojnih
bipolarnih tranzistora sa gradiranom Sil-xGex hazom”, Zbornik radova 45. konferencije ETRAN,
sveska 4, str. 196-199, Bukovitka Banja, 2001.

13. T. Pesi¢, J. Karamarkovié¢, N. Jankovic¢, “Analiti¢ki pristup Kirkovom efektu za primenu u
modelovanju bipolarnih tranzistora”, Zbornik radova 44. konferencije ETRAN, sveska 4, str. 185-
192, Sokobanja, 2000.

14. T. Pesi¢, J. Karamarkovi¢, N. Jankovi¢, “Model bipolarnog tranzistora sa raspodeljenim
parametrima za proizvoljne nivoe injekcije”, Zbornik radova konferencije INDEL 2000, str. 166-
171, Banjaluka, Republika Srpska, 2000.

15. T. Pesi¢, J. Karamarkovi¢, N. Jankovi¢, "Modelovanje Kirkovog efekta kod nelinearnog
nehomogenog voda sa gubicima pri proizvoljnim nivoima injekcije", Zbornik radova 43.
konferencije ETRAN, sveska 4, str. 154-157, Zlatibor, 1999.

16. N.D. Jankovi¢, T.V. Pesi¢, J.P. Karamarkovi¢, "Model ekvivalentnog voda za transport
manjinskih nosilaca pri proizvoljnim nivoima injekcije", Zbornik radova 42. konferencije ETRAN,
sveska 4, str. 56-59, Vrnjacka Banja, 1998.

17. N.D. Jankovi¢, T.V. Pesi¢, T.R. Ili¢, J.P. Karamarkovi¢, "Uticaj baznih kvazi-balistickih efekata
na elektri¢ne karakterisike bipolarnih tranzistora", Zbornik radova 41. konferencije ETRAN,
sveska 4, str. 57-60, Zlatibor, 1997.




2. Paposu nocaunje nocnegrer usbopa

OpuauHaaHu Hay4yHu pad y uaconucy mehyHapoodHoa 3Ha4qaja:

1. N. Jankovi¢, T. Pesi¢, D. Panti¢, “Dynamic MAGFET Model for Sensor Simulations”, IET Circuits,
Devices & Systems (formerly IEE Proceedings Circuits, Devices & Systems), vol. 1, pp. 270-274,
2007.

Hosu mogen MOSFET TpaHaucTopa ca Noguje/beHum ApPEejHOM, KOju Je marHeTHo ocjeTsbus (MAGFET),
onucaH je y oBom pagy. Mogen ce cacToju o ABa n—KaHanHa MOS TpaH3WCTOpPa Y EKBMBANEHTHOM
noTkony. PassujeH je Ha OCHOBY HecTauMoHapHog MOS moaena KoHeeHuMOHanHe MOSFET cTpykType,
Koju je moauduKosaH Tako ga ykmyun edekte flopeHuose cune. Ha 6asm pesyntaTa 3-D Hymepuuke
CMMyfaLMje, NOKa3aHo je A3 HOBM MOAEN MOXKE Ta4HO NPeABMAjeT ancoayTHY M PDeNaTUBHY CCJeT/bUBOCT
MAGTETa 3a WWpOK Oncer nonapusaumja. 3a pasauKky o4 ocTanux moaena, Hosu MAGET mogen moxe
Takohe Ta4yHo NpeaBuAajeT AMHEMHWYKM O43WB Ha BDEMEHCKKM NPOM]EH/bUBO MArHETCKO nosse.

(8 6oaos.a)

2. N. Jankovi¢, T. Pesié, P. Igi¢, "All Injection Level Power PiN Diode Model Including
Temperature Dependence”, Sofid-State Electronics, vol. 51, pp. 719-725, 2007.

Y 0BOM pady je paseujeH HOBM moaen cHaxde PIN AMOAe, KOJU ce 3aCHMBA HA reHepanu30oBaHo] ApUPT-
Andy3MOHO] TEOPH]W 33 TPAHCNOPT MatbMHCKMX HOCUNALLA HaeNeKTPMCarba NPK CBUM HUBOUMA WH]eKUW]e.
[eduHUcaHn Cy eKBMBANEHTHW BOJOBM ca rybuuMma Kojuma ce onucyje TPAHCNopT HOCWiaua Kpos
NPOW3BOSBHO AONUpaHe KBasu-HeyTpanHe BasHe u emuTopcke obnactu. MpolwmMpeHn enekTpoTepMUUKK
MOZEN AMOAE KOjM YK/bydyje TemnepatypHe 3aBWMCHOCTM mapameTtapa TpaHcnopTa je Takohe onucaH w
yrpaheH y cumynatop kona PSPICE. O4nn4HO Cnaratbe pesyntata MOAEeNa Ca HYMepnHKom cMmynaumjom
peanHe cHaxHe PiN guose nobunjeHo je 3a pasauduTe YCNOBE NPekUAatba 1 Temnepatype, nojellasatbem
manor bpoja NnapameTtapa moaena.

(8 6opoBa)

OpuzuHaAHU HayyHU pad y 4aconucy HaYUOHAAHO2 3Havaja:

1. T. Pei¢-Brdjanin, N. Jankovi¢, “Strained Si/SiGe MOS transistor model”, Electronics, vol. 13,
pp. 18-22, 2009.

Y pagdy je onucad mogen xetepocnojHor Si/SiGe MOS TpaHaucTopa KOjM je passMjeH Ha OCHOBY moaena
pacrogjene MOBPLWMHCKOT MOTeHuMjana. Mogen je u3seseH moaudpuKkaumjom mogena craHAapaHor
MOSFETa Ha HauMH [a YyK/byye TPaHCNOPTHE NapameTpe M napameTpe maTepujana 3a cnojese
HaMperHyTor cuauumjyma i penakcupaHor SiGe. PassujeHu moden je yrpahed y cumynatop Kona u
pesynTaTv moaena cy sepudnKoBaHn nopeherem ca eKCnepumMeHTanHnm pesyatatuma.

(5 6oposa)

Hayuru padosu Ha ckyny mehyHapodHoz2 3Ha4Yaja, WMamnanu y yjeauru:

1. B. Doki¢, T. Pesi¢-Brdanin, A. Pajkanovié, ,Full-swing Low Voltage BiCMOS/CMOS Schmitt
Trigger”, Proceedings of Small Systems Simulation Symposium, pp. 54-57, Ni§, 2012,

Y pady je ONuCaH HUCKOHanoHcKW LIMUTOB Tpurep Koju oGesbjehyje nyHy noruuky amnamtyay y oba
cmjepa. lMpeanokeHa pjewersa MMajy [ABa KOMMAEMEHTapHa W3nasa, WHBepTyjyhu (BICMQOS) w
HerHsepTyjyhu (CMOS). MpeanokeHn MaTemaTUiki mogen 3a ojpehusarse HanoHa npara noTepheH je
cUMyNaLMjom. HanoHCKM XMCTEPE3UC 33BMCK Of, HanoHa Hanajarea, HanoHa nparosa MOS TpadsucTopa 1
0AHOCa reomeTpuje ynasHux MOS W TpaH3WcTOpa yHYTap Mo3WTWBHE NOoBpaTHe cnpere. Kako ce 0B3]
ofHOC MUjerba 04 0.3 40 2, TO ce HENOHCKKW XucTepesnc mujerba o4 0.2Vpp 40 0.54Vpp.

(6 6opoBa)




2. ). Gali¢, T. Pesi¢-Brdanin, ,The Voice Fundamental Frequency Statistical Parameters under
Noisy Conditions with the Cepstrum Method”, 10th International Conference on
Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS 2011, pp. 769-
772, Ni§, 2011.

Y oBOM paay je aHanusvpaH ytuuaj Gujenor Wwyma Ha CTaTMCTUMUKE NapameTtpe OCHOBHe dpeKBeHuwMje
rosopHor curHana. OcHoBHa dpekBeHLUMja roBOPHOT curHana je oapeheda nomohy codTeepa, ynotpebom
KencrpanHor metoga. MNokasaHo je Aa ce MOAMjaHa MOXE KOPWMCTUTM Kao Aobap ecTMMaTop OCHOBHE
$peKBeHLMje roBOpHOT CUrHana.

(6 6opoga)

3. T. Pedi¢-Brdanin, N. Jankovi¢, D. Panti¢, “SPICE MAGFET Model and Its Application for
Simulation of Magnetically Controlled Oscillator”, Proc. of 26th International Conference on
Microelectronics - MIEL, vol. 2, pp. 503-506, Nis, 2008.

Y paay je aat moaen MAGFETa, Koju je paHuje pa3BujeH W onucaH. Mogaen je pasBujeH W 3a CTauMOHapHa
W BPEMEHCKW NPOMjeH/bMBa MarHeTcka nosba. [pMmMjeHa modena je aaTa Kpo3 CUMYANaLMjy MarHeTHO
KOHTPO/IMCAHOr OCUMAaTOpa, 4YMja je n3nasHa gpeKseHUMja AMHeapHa ¢yHKUM]a amMNAMTYAEe MarHeTcke
UHAYKUM]E NPUMM]EHEHOr  MarHeTckor nosba.  [JobujeHM pesynTatv Ccy Yy CarlacHocTM  ca
EKCMepUMMEHTATHUM pe3yaTaTuma Npey3eTum 13 auTtepartype.

(6 6opoBa)

4. N. Jankovi¢, T. Pesi¢, D. Panti¢, “Spice Model of Magnetic Sensitive MOSFET”, Proc. of XLII
International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and
Technologies - ICEST, vol. 2, pp. 653-656, Ohrid, Macedonia, 2007.

PassujeH je enektpuyHu mogen MOSFET TpaH3MCTOPa KOjM je OCjeT/bMB Ha MpOoMjeHe MarHeTCKOr nosba.
Pap MAGFETaca noaunje/seHMM ApejHOM aNpPOKCMMMPAH je cnojem 4sa MgeHTuyHa MOS TpaH3ucTopa Koja
page y napanenu. [10Ka3aHo je Kako ce TpaHCnopT Hocuaaua Yy KaHany OBa ABa TPaH3UCTOpa MOXKe
onucati RC BOAOBUMMA, NpKY Yemy Ce OTNOPHOCT Ry BOAY MUjerba ca NPUMU]EHeHUM MarHETCKUM MoJ/bem
MHAOYKuMje B;Koja je HopmasHa Ha pasaH CTRYKType. Pe3yatatv moaena cy BepubdurkoBaHu nopeherem ca
pe3yaTaTMMa HYMEPHUYKE CUMynaunje.

(6 6onoBa)

Hay4yHu padosu Ha cKyny HAYUOHAAHOZ 3HAYA[A, WMAMAGHU Y Yjenunu:

1. V. Paunovi¢, V. Miti¢, Lj. Zivkovi¢, T. Pesi¢-Brdanin, ,Mikrostruktura i dielektri¢na svojstva
donor-akceptor (NbMn) kodopirane BaTiO3 keramike”, rad prezentovan na 56. konferenciji za
ETRAN, MN, Zlatibor, 2012.

U ovom radu ispitivane su mikrostrukturne i dielektricne karakteristike Nb/Mn kodopirane BatiOs
keramike sintetizovane polazedi od prahova dobijenih Pechini metodom. Za 0.4Nb-0.05Mn kedopiranu
BaiO; keramiku sintetizovanu na 1310 °C karakteristicna je bimodalna struktura sa velicinom zrna od 10
do 30 umiod1do5 um. Natemperaturi od 1330 °C, nezavisno od koncentracije Mn, dobija se uniformna
mikrostruktura sa velicinom zrma do 6 um. Najvetu vrednost dielektricne konstante na sobnoj
temperaturi i najvedu promenu dielektricne konstante sa promenom temperature pokazuje 0.4Nb-
0.01Mn dopirana keramika. Dielektri¢na konstanta za sve ispitivane uzorke postize konstantnu vrednost
za frekvencije vece od 3 kHz. Kirijeva temperatura svih uzoraka pomerena je ka niZim vrednostima u
odnosu na nedopiranu BaTiO; keramiku. Kirijeva konstanta C i Kirijeva temperatura T, izracunate su
koristedi Kiri-Vajsov zakon.

(3 6opa)




2. J. Galic, T. Pedi¢-Brdanin, “Uporedna analiza metoda za estimaciju osnovne frekvencije
govornog signala u prisustvu bijelog suma”, Zbornik radova 55. konferencije za ETRAN, AK2.1-1-
4m, Banja Vrucica, Republika Srpska, 2011.

U radu je prikazana uporedna analiza metoda za odredivanje osnovne frekvencije govornog signala.
Uradeno je odredivanje osnovne frekvencije autokorelacionom metodom i kroskorelacionom metodom
pomodu programskog paketa za obradu govornog signala PRAAT. Odredivanje osnovne frekvencije
govornog signala je uradeno i pomocu kepstralne metode, gdje se za odredivanje maksimuma kepstralne
funkcije koristio programski paket MATLAB. Pokazano je kako hijeli Sum uti¢e na odredivanje osnovne
frekvencije govornog signala, odnosno na njegove statisticke parametre, u sluaju sve tri metode
odredivanja osnovne frekvencije, i za signale koji su dobijeni u slu¢aju govornika muskog i Zzenskog pola.

(3 60aa)

3. J. Gali¢, T. Pesi¢-Brdanin, |. Jankovié, “Statisticka analiza osnovne frekvencije kod vokala
srpskog jezika“, Zbornik radova konferencije INDEL 2010, str. 236-239, Banjaluka, Republika
Srpska, 2010.

Y paay je aHanusMpaHa cTaTUCTMYKA pacnojjena ocHosHe dpeKBEHUM|e rnaca 3a BoKane (camornacHuke)
CPMNCKOT je3uKa. 3a y3opaKk je KopuwheHa cHum/beHa 6asa rnacosa ocoba mylukor nona. Ha ocHosey
OJJ,DET)EHMX OCHOBHWKX (bpeKBEHLI,Mja 3a CBe BOKa/se CBWMX TOBOPHWKaA, M3pavyHatv Cy CTaTUCTUYKKU
napameTpu OCHOBHe ¢peKkseHUuM]e rnaca. TecTMpaHa je XWnoTes3a O CarfacHOCTWM pacnosjeneocHoBHe
dpeKBeHUMje ca HOPMAa/NHOM WM HOPMAasHO-10rapuTamckom pacnogjenom. YpaheHa je anpokcumauwuja
XMCTOrpamMcKe pacnojjene 0OCHOBHE QPEeKBEHLM]E HOPManHOM [aycoBom Pacnoajenom.

(3 6opa)

4. T. Pesié, N. Jankovi¢, “Model heterospojnog Si/SiGe MOS tranzistora sa napregnutim
kanalom®, Zbornik radova konferencije INDEL 2008, str. 24-28, Banjaluka, Republika Srpska,
2008.

Y oBOM pagy je onucaH HOBKM MOAEN xeTepocnojHor SifSiGe MQOS TpaH3ucTopa Koju je passujeH Ha Basu
paHWje ONUCaHOT HEeCTAUMOHAPHOr Mogena KoHseHuuoHanHor MOSFETa. OcHOBHe jeaHayuHe
HecTaunoHapHor mogena MOSFETa ¢y moaudUKOBaHE TaKo A3 YK/by4e HoBe Pu3MyKe napameTpe Cnojesa
HaNPerHyT CHAMUMjYM M penakcupaHnu SiGe. Mopeherem pesyntaTa MOAENa Ca eKCNepUMEHTANHUM
nogauuma, nokasaHo je ga moaumduroeaHn NS MOS mogen, Koju yr/byyyje M edekaT camosarpesarsa,
MOME TauyHO npeasuaeTv dc KapakTepucTuke xetepocnojHor MOS TpaH3MCTOpa ca HanperHyTum

KaHanom.

(3 6oga)

3. Kibure npwuje nocneawer uzbopa

1. A. NauTtuh, T. Newwuh, E. JoeaHoeuh, Modeaupare u cumynauyuja y mMUkpoenekmporuyu,
EneKkTpoHcKu pakynteT y Huwy n WUS Austria, 2005. rog,.

4. Kibure nocnuje nocnegrber uzbopa

1. B. 1. Jokuh, T. Newnh-BphauuH, /luHeapHa uHmezpucaHa koaa, ENeKTpoTEXHUYKM dakynTeT
Barba Jlyka n Akagemcka mucao beorpag, 2012. roa.

(10 60op0Ba)

YKynaH 6poj 6ogoBa (63 6oga)




4. Obpa3oBHa AjeNaTHOCT KaHAUAaTa

1. O6pa3oBHa AjenaTHoOCT Npuje nocbearer usbopa

TaTjaHa Mewwh-BphaHuWH je Kao aCUCTEHT-NPUNPaBHMK M ACUCTEHT Ha EneKTpoHCKOM
dakynTeTy y HWWwy yyecTsoBana y peanvsauuju i nssoherby ayanTopHux u n1abopaTopujckux
Bjexbu 13 npeameTa EnekmpoHcke — KommoHeHme,  OCHOBU — MUKPOENeKMPOHUKE,
MukpoenekmpoHuka, [1oaynpogooHUYKe KOMMIOHeHme, Modenupare U cumysaayujd,
MuKpoenekmpoHCKe mexHoaozuje n PU3UYKa eeKmpPoHUKa.

2. O6pa3oBHa AjenaTHOCT nocauje nocmwearer uabopa

Kao AoueHT, Ha ENeKTpOTeXHUYKOM GarynTeTy YHuBEp3uTeTa Y barboj Jlyuu mssoguna je
HacTaBy w3 cbeaehux npeamera: OcHosu enekmpomexHuke 1, OCHOBU efleKmpomexHuke 2,
Teopuja enekmpuyHux Koaa 1, TeqeKoMyHUKAUUOHA enekmpoHuKa. Ha MalMHCKOM darynTeTy
YHuBep3uTteTa y barboj /lyuu U3BOAMNA je HacTaBy U3 npeameTta EnekmpoHuUKa. Ha MpwupoaHo-
maTeMaTMykom GakynteTy YHueepsuTeTa y bawoj Jlyun useoauna je Hactasy u3 npegmeta
EnekmpomexHuka u mexHonoauja 1 v EnekmpomexHukad u mexHosnoauja 2.

YyecTBOBana je y KoMucujama 3a ogbpaHy MarncTapckux Tesa v 3aBpliHKMX pasoBa Il uMKnyca
ctyauja. buna je MeHTop CTYAeHTMMa 338 U3pagy AUNAOMCKMX PajoBa.

KeanuTeT neAarollKor paga Ha YHUBep3uTeTy (4 6oaa)

5. CTpy4Ha gjenaTHocT KaHaupaarta

1. CTpy4Ha AjenaTHOCT Npuje noc/wearber usbopa

1. ®usnKka, MOZeNoBarbe M KapakTepusauuja AWEseKTpUuHUX  cnojesa  3a MOS
HaHOKoMNoOHeHTe, 2000-2005, MWHUCTAapCTBO 3a HayKy W 3alTMTY MWBOTHE CpejuHe
Penybauke Cpbuje u EW XonauHr Huw

2. ®u3anKa, MOAENOBarEe W KapakTepusauuja nojasa y TaHKMM CNOJeBUMA KOA, MQOS
HaHoKoMNoHeHaTa, 2006-2010, MWHMUCTAPCTBO 33 HayKy W 3alUTUTY HWBOTHE CpeduHE
Peny6auke Cpbuje n EW XongaunHr Huw

3. MobunHa ayromaTu3oBaHa naatPopma 3a OTKPUBAHE M MPOCTOPHO Manwupare aejcrea
joHusyjyhux ussopa 3pauerba; 2005-2006, NHctuTyt 1. maj HUW 1 MUHUCTapCTBO 32 Hayky U
3aLTUTY KMBOTHe cpeauHe Penybnuke Cpbuje

4. ENAW conapum cuctem 3a pacsety (MpojekToBarbe, W3rpajra, MOHWTOPUHT U
JeMOHCTpaLmja GOTOHAMNOHCKOr cucTeMa 3a CHapbesarbe NOCNOBHOT objeKkTa enexkTpruyHOM
eHeprujom 3a oCBeT/bere), A4.0.0. ENAN, Huw v MUHUCTapCTBO 3a HayKy W 3aLITUTY XKUBOTHE
cpeamHe Penybnuke Cpbuje

2. CTpy4Ha AjenaTHocT nocauvje nocbegmer usbopa

1. Pa3B0Oj ENEKTPUYHUX MOAena HaHORNEKTPOHCKMX KOMNOHEHaTa, 2008/2009, MuHMCTapCTBO
3a HayKy u TexHonorujy Penybauke Cpncke

(4 6opa)




2. Kopekuuja nepuenumje 3ByKa Kog Ajeue ca owTteherwem cayxa, 2008/2009, MUHWUCTapCTBO
3a HayKy u TexHonorujy Penybnunke Cpncke

(4 6opa)

3. MNpojeKToOBatbe AMIUTANHUX ENIEKTPOHCKMX KOJIa M CUCTEMA KOJU KOPUCTE BULLE NOTHUYKMX
HKuBOa, 2008/2009, MUHKCTapCTBO 3a HayKy M TexHonorujy Penybiuke Cpncke

(4 6opa)

4. UmnnemeHTaumja n Tectmpare EtherCat cucrema, 2008/2009, MUHMCTApCTBO 3@ Hayky W
TexHonorujy Penybauke Cpncke

(4 6oga)
5. MNpojekToBare MHAMBUAYANHUX ENEKTPOHCKMX cucTema 3a nobosbliakbe cnyxa, 2009/2010,
MMWHMCTaPCTBO 3a HayKy U TexHonorujy Penybauke Cpncke
(4 6opa)
6. CuHTE3a M ONTUMM3ALM|E AUTUTANHUX EIEKTPOHCKMX KOMa U CUCTEMA KOJL KOJUX CE KOPUCTH
BULLE NOTUYKKX CTakba, 2009/2010, MUHKUCTAPCTBO 3a HayKy W TexHonorujy Penybauke Cpncke
(4 60ga)

7. WVcTa)knBatbe, NpojeKToBake WM MPMMjeHa MUKPOMNPOLECOPCKM ynpaB/baHWMX cMucTema 3a
nobosbluatbe eHepretcke e@UKACHOCTM Y WMHTE/MIEHTHMM rpaheBMHCKUM  06jeKTuma,
2010/2011, MuHUCTapCcTBO 3a HayKy M TexHonorujy Penybaunke Cpncke

(4 6opga)

8. Pa3Boj M umnaemeHTaUMja MMKPONPOLECOPCKM ynpaB/baHux cuctema LED pacgjete u LED
cucTema 3a CurHanusauujyy um uHbopmucarbe, 2010/2011, MUHUCTApPCTBG 3a Hayky W
TexHosorujy Penybaumke Cprcke

(4 60aa)
9. ERASMUS MUNDUS, Eeuroweb — European Reasearch and Education Collaboration with
Western Balkan, 2011/2014, Commission of European Communities

(4 6oaa)

10. Moboslwarbe eHepreTcke edUKACHOCTU KOL KapaKTEpPUCTUHHMX TWUMNOBa NoTpowaya vy
Peny6auum Cprckoj, 2011/2012, MMHKWCTapCTBO 3@ HayKy W TexHosorujy Penybamke Cpncke

(4 60ga)

11. NORBOTECH - NORwegian-BOsnian TECHnology Transfer based on Sustainable Systems
Engineering and Embedded Systems in the fields of Cloud Computing and Digital Signal
Processing, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

(4 6opa)
YkynaH bpoj 6og08a (44 60p3)
YKynaH 6poj 6oaosa (3+4+5) (111 6opoea)

. 3AK/bBYYHO MULL/BEHE

Ha ocHoBy yBuaa y KOHKYpCHWM MaTepujan u nogaTke Koju cy aatu y M3BjewTtajy, Komucuja je
3aKk/byymnia ga KaHaugart, goueHTt ap TatjaHa Mewwuwh-BphaHuH, aunnomupaHu uHKerep
E/IeKTPOHMKe, 3a40BO/baBa CBe YC/A0BE MponucaHe 3aKOHOM O BMCOKOM 0Opa3oBatby




Penybauke Cprcke (unaHosu 74-78) u CTatyTom YHuBepauTeTa (4naH 135) 3a nsbop y 3Bame
saHpedHu npohecop 3a yxy Hay4dHy 00nacT EAEKMPOHUKA U eAEKMPOHCKU cCUCMemu.

Ha ocHoBy cBera M3HeceHor y osom W3BjewTajy, Komucuja ca 3a40B0/bCTBOM MNpegnaxe
Hay4yHo-HacTaBHOM Bujehy EnektpoTexHuukor dakynteta u CenaTy YHuBep3uTeTa y bamoj
Jlyuu Aa ce kanauaat, gou. ap TaTjaHa hewwuh-bphaHuH, uzabepe y 3Barbe 8aHpeoOHU
npogpecop 3a Yy HayuHy 0b1acT EAEKMPOHUKG U E1EKMPOHCKU CUCMeMU Ha YHUBEP3MTETY Y
Bar o] lyum.

Barba Jlyka, Huw, asryct 2012. loauHe
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